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Dvojity vysokonapét'ovy zdroj slouzi pro pohyb kapaliny v mikrofluidni kanalcich. Zdroj
umoziuje nastavit napéti v rozmezi 0 V az k 5 kV s krokem 50 V. Maximalni trvalé proudové
zatizeni je 200 pA, s moznosti kratkodobé 450 pA spicky. Je zabudovana ochrana proti

proudovému pretizeni. Zdroj ma dvé identické vnitfni nezavislé galvanicky oddélené casti.
Maximalni rozdil mezi vystupnim napétim jednotlivych zdroji je 1000 V. Nastavovani je
pomoci tlacitek a stav je zobrazovan na vestavéném displeji.

PFistroj je pouzivan na pracovisti resitelt.

Funkéni vzorek byl na zakladé ziskanych poznatk( zkonstruovan a ovéren. Je vyuzivan na
pracovisti resitele LabSensNano (VUT v Brné, Fakulta elektrotechniky a komunikacnich
technologii, Ustav mikroelektroniky, Technicka 3058/10, 616 00 Brno, Ceska republika)
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